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voriiegende Erfindun, be**, : * VeH^n*, ^^^^^^^ - 

Erreugung von Spemchichten Mr Owe ^ Dtapfc THoUUrper in eine Vdcuumkwnmer etn- 

"S<o«-Sub«r.«ea iiuboondere Kunststoff-Fo- 5 J""™" die glekixeiti, tb Mikrowellen-Appu- 

lien und KuitsatorT-FornuWrper. _....„ ^ w ^.ebikiet iff. Die Be*hk*tung erf olgt nut dem 

Der Durchtritt von rum Beispiel S.ihemoRmolekOlen num.poryraerii.ooiL Hierbei werden 

durch r£nTmof.e iit for die VerptAunfiu^ JSSe to emlSan. geleitet Aufgnind vonAnre- 

SEein erhebbches Problem. So ,„ te PU«m. bUden *. Monomerr^ 

Kunsmoffbeb*)ternKbx««rkbemaM.dieM mtSperT io g^^^ tuf oberfllchen .usporymens.eren 

Khjchteo gegen den Durchtnn von Guen und Dtap- * e .»^ u ^ ^ nukroporenfreie, hocbvemeatt 
Stu verChen. Wlhrend die V e rp«ckun^ivd^eLn uw^ucb N«* dem Einbringen de. Hohl- 

erster Unie dmn in«r«siert at. hochtrmnipwenteBtr- r^^l^^r^mit Vtkuumkuruner xuammen 
ri7re^ten suf „ Iffi^lSffiL- Harper .£ den not- 

HenteUer von z. * KuniutoHt^ d*rw «terei«ien. is ■"£"_ , ? AtilidrBek evtkuiert Von tuften werden 
2£ ,e,«n den Durchmt, von Kr^Wf^" und ^^.C^weUen in die V.kuumk^n- 
hoher molekuUre orgwusche Gue ibzudichttn. ZL^.e«oeiit. durch lusltiliche Miiiuhmen wud d.- 

"t»V*m ^HOr m^ Aafbr^en dtan£« : ^^^rnogenes eiektnsche* Feld m der 
trem undurchltoiftr Spemcluchtea ^Di M vXmuuunmer bernchi 

Methode «eUt fur die Verptckunpinduttnc idtt Unu- » V ^" t ^^ feMnnten Verfihrwi ertnogticfaen mit 
merer, von Kunrotoff-FoUen mi« einer "hrdOnne* Mr ^^K* nieht dk Hemellun, von Sperr- 
Seuemoff uodurchliuigen Aluriuniur^obe d^ .Solch g^^/^^^.s^ten mit deren Sperr- 
eine dOnne Alu.riimunuch.cht kwn »^ ^ e ^ SriSJdie Hentelkr und Anwender KrfcherSub.tr.te 
kuum.ufdunpfverf.hren .ufgebrKht werden. piese ■ , in^bewndere die Erzeugung hochtrwu- 

AuM^pftecKnik ist far die Verp.ckung«ndustne die is arfneden ^^^^^.^Slien. wwie die 
meu7Se*e»dete Technik geworden. wenn « be.- V^J^^^^^^^rM,^. 
TpieUdie am Verpwkungen mit f ennger S.uemoff- ^^J^^, KunwtoffbehUten, at noch 

dU 5e!fijSe«en FoUen .ind »»* ^ffSS » "tu&^der vorUe^oden ErTindun, * « nun. em 

^^^A^P^ ^miternebbebve^nerspe^un... 

Oder Folien mxubieten. ^'^^Z^rT^Vr'- « Dtae Aufgtbe wird erfindungig emlfl <tadurch gelost. 

crjiorf durrhlwv jedoch Ml krowellen fflr die Erwlr js ^ Zweiic hkht-Syitem. ius emer 

mung abfep*ckter Fertiggenchte ungehmdert p««e- ^ ^ Deckschicht, .of diese Subitr.- 

ren l«»en wUea . ., iM . mnf __ « mf.ebrtcfat wird. Dabei wird die Gnindsducnt mn- 

Solche Folien werden V J^™"^K *^emL plunuvemirkten chemiichen Gtsph^nib- 

,e»sen mit «org«u«chen . ScMua *•« «■ ^J^P^ ^eidVverfthren. erxeugt, im foljenden .uch PECVD 

SIO, Oder AljO, hergesteUt (DE 41 J3 »• ^J^T «^ 46 ^ eio Si-bdtigts Retkavgu verwendet Die 

tUchen T«n,p*renz der m^^en Sf*rrwiri^ dabeimirteli eine, beUeb^ren Vaku- 

for t B. Stuerstoff and aber ^^^V^*^. ^eSSunff-Verfthrem. in»be$ondere jedoch emo 

Au* Hohlverptckvir<en ipeaeU to die Uben»minel- SS^^Sreni «ufgebr«hL 

inLtrie werden heute zunehmend .us Kunrntoff ge- P ^^ e ^^ ohnin ^ b e«piel wurden die KunstttoiT- 

hier wird ruch LfttungJ^Utien getucht. urn die «j "^EO'D-ProieB mit einer «*rk koh- 

N.Xeile der S.uemoffdurcb^igke«zu^«re* ^L^?10^H I -Sd 1 icht vorbe*crichtet Zur 

Hier bieten die klu.jsd.en fpemcn^He^ SS^gungder Anregunpenergie for die CVD-QueUe 

lunnverfihren keine pnkukible lA^*eW«e, er fudiorr«,uenxelektrode nut einem Magnet- 

moglieht. dreidimensioi«)e KunsutoH-Formkorper mit •^ oe J^ nem RXfr^uenx-M^netron .ufger0.tet 
einer wirks»men Spemchicht zu venehea 50 . Au . rtA n JU b«ani wurde TetrwnethyldtMJoxMi- 

'Tn der DE3027 P 531 ^j^^^t^ ttlfi^SSSlt und in flOuiger Phue in <*V.kuum 

zur B«h.ndlung von Oberfllchen Xl,^»^y- emgebr«h« und ventampft Dieser D«npf wud tmtm 

dere der innenfllchen von K«f ts »^ Mte "^l* * Ftoui ^siwetzt. diemUch tngerer und ds surk koh- 

Ithyler, mit einem unter Nort^bedang^njnnertw J^Sfg 8 ^, ^hiedea At^lieBend 

Medium wgegeben. D.be. wud * Medium eme "oo- ss *™ J* s.uer»toffQbenchufl wlhrend .der 

nerte Schwefelverbindung Oder e.n Hi^njtohte^ ^Such tunf eine koblennoffume D«J«ciucht .uf du 

wanton in eine .uch die Otatflhte* "^^JJ,. tufgebnchv Die. erfolr beisp*Uwe« : durch 

,erdmckk«nmer eingef Qhrt und ^..^.^n die zSihr von TOMS ptu. O, m <U. PUsmiverf^irea 

^ireduiiertemDruckmderUnterdruckkwnmermden < B « £ ^ o erMUgteB Spemehkhten und nut Vortetl 

PlMmixusundgebrwht ...,„„. mB H ohl- voUkommen mrbk* hoehtrwupwent und weaen erne 

Ein weitere, Verfihren ^ Betchjchtu^v^ Hohl vo dem G nindsub«r.t »wie eine hohe 

kfiroem ist in der DE 36 32 74g ugegeben. Diesem Uegt . 7 Batindiikeit «uf. Durch die Anwendung 

5fe Wee Sufundt. ein Verf .hren » entwickebv >B die ^^^Srtn. a. die eneupe Spernchich. 
MoglichkeiTbieteu Hohlkorper .us ^^^.^ G^l « ^vo^THnhole.-. wie «« 1. a beim El«ktronen.t«hl. 
deren nicht rnikroweUenaktiven M.teruhen (r. B. GUs) «s ™ J~ Nerfahrell bekmnnt and Somit m xum einen 
mi difuaionshemmenden Schichten '"J^f^ £fSC Sperrwirkung des neuen Scbjcht-Synetns 

S S^«t: n n?t"S v^eKerwe^ebUch vrbeuen worden und 


DE 44 04 690 Al 


i~,nui der niedrif en Temper*™'*" 
Itt m " d : ren 'l^^ l £^B«ch 1 chtun t eme 
lutuni d« Subswu !«M»i«cUoMen worden. 
ScMdi|ung d« SubWW iwgc ^ em4 . 

Ein erfuidungsgemlBes ^'"^.v^ttels einet 
immer .us emer G^K^hi. wd^n«^ 

eneur wird .tJT nicht transparenten Deck- 
t^paremen oder . uch ~* «« P ^ 

ob zuerst die p ^CV^n««»^ ^ ^ 
.utgebrach. wird. oder <Je I J^f^ enmg en 
Zweischich.-Syt.eo e^t ^«'» «^ tuch m & . 

der f ewunschien Soerrw* *»»JrJL tr AiB£tki mpt l- 
hohung der Sperrwirkung in bebebiger Ana™ 

beschneben. 
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Reaktivgasverwendetwirduna v 

zeichne. daB die Spernctuch.en^imDe^. 
oder besch.ch.ete Subttnte ^~^^ kenn . 

3. Verfahren n.ch 

zeichne.. daB "njpW £%X5un»»d. 
Sperrschich.en d£ Subswte tu» «^ ekeml . 

4. Verf»hren n»ch AJiiprucn i. o«" ^^ in . be 
zeichne.. daB die Substra.e em- oder bwtttng 

schichtbar sind. h , ^durch gekenn- 

5. Verfahren nach Anspruc » U » J; ymen 
ze.chne«. difl Substrate mi. einem Howrauro 

Substr»teaeufbiri«- kenn . 

sirai erceugbar ist , didurch gekenn- 

f^uenz-Magneuor ^e^^h .ekenn- 
cingcleitct wird Antnruch t dadurch gekenn- 


JO 


Ga»haienab*cbeide-, eines Kithodenzer- 
niubunp- oder eu»es 

zeugbartst. , 0 dadurch gekenn- 

U - ! €rf ^d^)eSSt mi«teU eineTredai- 

verfaWrur Hemellung von MeuUoxid-SchJCh- 
o^^Sch Anspruch 10. dadurcb l.kenn- 

S^l-^woi, P TD MS and C * 
ReiJctivgtKeiiibra«bwnnd. kenn . 

11 ESS ££E5 eL^plemen 
j^gsverfahren verwendet wud. wobe. SO. ver 

S^CKS^ »0. dadurch geke- 
AmR air Eneufung einer tucht transpt 

^S, rameUeine. Re^nv-Prozease* «n«r Seuer 
Mugabe v^P^^rSJ^gekenn- 

Z^tSc^Svstem mehri.ch aufbnngbar »l 
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